V této praci zkoumame spektra vodivosti vzorkl slabé dotovaného galium arsenidu
v terahertzové oblasti v zavislosti na teploté. Jedna se o kifemikem dotovany Galium
arsenid typu N a zinkem dotovany galium arsenid typu P. Teplotni zavislost v terahert-
zové oblasti pro tyto materialy nebyla dosud v literature popsana. Pozorujeme maxima
vodivosti, kterd odpovidaji energiim primésovych hladin v zakdzeném pasu. Ke zpraco-
vani dat vyuzivame Drude-Lorentztiv model. Dosahli jsme dobrého fitu namérenych dat.
Koncentrace nositelti pti pokojové teploté odpovidd nominalni hodnoté. Relaxacni cas
a vysokofrekvencni permitivita odpovidaji tabelovanym hodnotam. Frekvence oscilatoru
pro N typ priblizné odpovida energii primésové hladiny. Pro P typ je tato hodnota mimo
meéreny rozsah a vidime pouze stoupani k tomuto maximu.



